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DL 257 D Vergleichstyp: SN74LS 257N

Vierfach — 2 auf 1-Multiplexer DL 257 D

Vorldufige technische Daten

Gehause: 16poliges DIL — Plastgehause
Bauform: 21.1.1.2.16

19,5 max,

21.1.1.2.16 TGL 26713

7.5 max.
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Schaltungsbeschreibung und logische Funktion:

Funktionstabelle des DL 257 D:

Eingédnge Ausgang
S OE Y
X H Z
L L A
H L B

Der Schaltkreis DL 257 D ist ein Vierfach-2 auf 1-Multiplexer mit 3-STATE-Ausgangen.
Mit der Adressinformation an S wird (ber die Adressgatter und (iber die Schottky-
diodenmatrix jeweils ein Eingang der 2fach Odergatter freigegeben, der andere wird

gesperrt.

Die Dateninformation der somit adressierten Eingange liegt dann nicht-negiert an

den Ausgangen Y an.

Die Ausginge lassen sich gemeinsam iiber OE in den hochohmigen Zustand 2

schalten,

Betriebsbedingungen:

Betriebsspannung
Umgebungstemperatur
H-Ausgangsstrom
L-Ausgangsstrom
H-Eingangsspannung
L-Eingangsspannung

OL2ETD

min. typ. max.
Uec 4,75 5 5,25 v
i 0 70 o
—lou 2,6 mA
lov 8 mA
Ui 2 "
Uy 0.8 V



Statische Kennwerte (gultig fur, =0

Eingangsclampingspannung
UCE = 4,?5”
_I'L = 13 ITlA

H-Ausgangsspannung
U.:.:; = 4,75 v

UIH -~ 2,'] U

U'“_ = G,EV

= IDH = 2,6 mA

L-Ausgangsspannung
Ucc = 4.?5 V

IDL = 4mA
Uy=20V

U“_ = U,E V

tm_ = 8 mA

H-Eingangsstrom in Eingang S
Ucr_: = 5,25 Vv

U".; = 2,? v

Un=70V

H-Eingangsstrom in Eingénge OE, A, B

Um: = 5,25 V
Upy=27V
UFH =7,0 v

L-Eingangsstrom in Eingang S
Uee =5,25V
Un. = U,4V

viw P0G

L-Eingangsstrom in Eingdngen OE, A, B

Uee = 5,25 V?)
U, =0,4V

AusgangskurzschluBstrom')
Ucc =X 5,25 Vv

Ausgangsstrom im hochohmigen Zustand

Uc: — 5,25 \'4
Uun=20V
Uow = 2,7V
Ug. =04V
U,=08V

min.
—U
Uan 24
Uat
lim
Ly
=l
.
—lng 30
lozw
lozt

max.

1.5

0,4

0,5

200

20

100

720

360

130

20

20
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NebenkenngrofRen:

Stromaufnahme des Schaltkreises bei H-Pegel

an allen Ausgéangen lecH

Uec=5,25V 10
U”_ =0V

UJH = 4,5 VE:F

Stromaufnahme des Schaltkreises bei L-Pegel

an allen Ausgangen lece 16

Stromaufnahme des Schaltkreises bei
hochohmigen Zustand an den Ausgangen lecz 19

') Nicht mehr als 1 Ausgang gleichzeitig kurzschlieRen.
Dauer des Kurzschlusses < 1s,

%) Der jeweils zu messende Dateneingang muld durch S adressiert werden.

mA

mA

mA

J) Alle Eingédnge, die keinen EinfluR auf den einzustellenden Zustand haben, sind

auf 0V zu legen.




Dynamische Kennwerte (guiltig fiir f, = 25°C =5 K, Ugc = 5 V):

von nach max.
Verzogerungszeit fur LH-Ubergang
am Ausgang AB Y L
Ur=0V 21 ns
UgH = 4,5 v
Ry = 500 Q
CL =50 FIF
Verzogerungszeit fir AB Y tonL 21 ns
HL-Ubergang am Ausgang S Y taw 24 ns

S b's toHL 24 ns
Freigabezeit zu H-Pegel am Ausgang OE Y tooy 30 ns
Freigabezeit zu L-Pegel am Ausgang OE Y tzz 30 ns
Verzégerungszeit fir Ubergang von H-Pegel
zu hochohmigen Zustand am Ausgang tonz -
Ur=0V 30 ns
Uy=45V
R, = 500 Q
C. =50 pF
Verzégerungszeit fir Ubergang von L-Pegel =
zu hochohmigen Zustand am Ausgang OE Y torz 25 ns

') Die Dateneingédnge A sind auf L-Pegel und die Dateneingénge B auf H-Pegel zu

legen,
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